FICHA TECNICA

GL.01

VIDRIO FOTOVOLTAICO 750 x 750
i 6" Mno 158 Cristalino 750 mm
Caracteristicas eléctricas (STC)
Potencia nominal 77 P (WD)
Voltaje circuito abierto 11 Voe (V)
Intensidad de cortocircuito 8,94 lse (A)
Voltaje mdxima potencia 9 Ve (V)
Intensidad méxima potencia 8,92 Impp (A) E
Tolerancia de potencia +10 % 8
STC: 1000 w/m2,AM 15 ytemperatura de célula de 25T, estado del médulo estabilizado. M~
Caracteristicas constructivas
Longitud 750 mm
Anchura 750 mm
Espesor fotal 17.8 mm
Area total 0,56  sgm
Peso especifico 23 Kgs
Ceélulafotovaltaica 6"Mono 158 Crstaiino
NUmero células / Grado transparencia 16 0% EXT.
Vidrio frontal 8mm  Templado antideslizante AENOR
Vidrio trasero 8 mm Vidrio templado Frit Negro 8 mm Vidrio Templado Antideslizante 69
Espesor encapsulante 1,80 mm Ladminas EVA
Categoria / Cédigo color Células 6" Mono-Cristalino 0.90 mm Laminas EVA varageert
Caja de conexiones
Proteccion P65 8 mm Vidrio Templado Ceramico Negro AENOR
Seccién de cableado 2,5mm? or 4,0 mm? R
Limites INT. b
Tension méxima del sistema 1000 Vsys (V) Espesor Total: 17.80 mm Company
Temperatura de operaciéon -40...+85 °C —
Coeficientes de temperatura
Coeficiente de temperatura; Pmpp -0,32 %/°C Transmision luminosa 0%
Coeficiente de temperatura; Voc -0,28 %/°C Valor Ug [W/nm?.K] 52
Coeficiente de temperaturg; Isc 0,07 %/°C Potencia pico [Wp/n] 1370

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso por parte de Onyx Solar.




